
DOUBLE DIODE TRIODE R l25 c 
AMPLIFICATRICE DE TENSION 
A LONGUE DURÉE DE VIE 

CARACTÉRISTIQUES 

Chauffage 

Indirect (cathode isolée du filament).........….. \ Vf= 18 V 
| f =04 A 

CONDITIONS NOMINALES D'EMPLOI 

Triode 

Tension de l'anode................— Va = 250V 

Tension de la grille.........….….…..... Va = —5,5 V 

Résistance de polarisation......…...….. RK = 11000 

Courant anodique................... la = 5 mA 

Coefficient d'amplification.........…. K =—  32,5 

Résistance interne.........…...…..…...…. ® = 13 000 Q 

191 C S S = 25 mA/V 

Diodes 

Résistance interne de la diode 1 pour 

ldj= 1 YA ... 12010 ce ns se se en en 2d; = 01 MQ 

Résistance interne de ila diode 2 pour 

Ida= 1 VA....2 12e ce es en ns en sd> = 01 MQ 

CAPACITÉS 

A froid 

Capacité d'entrée.......….….….…....0.0…0…0008 Cg = 8 pF 
Capacité de sortie.......….….….…..….….….. Ca = 12 pF 
Capacité anode-grille................ Cag = 2 pF 

Capacité de la diode 1.............. Cdy == 4 pF 

Capacité de la diode 2.............. Cds — 4 pF 

Capacité diode 1 - diode 2........... Cdjda < 18F 

A chaud 

Capacité d'entrée....….......0000000 0s Cg = 105 pF 

LA RADIOTECHNIQUE 

5666 1-50



R |25 c DOUBLE DIODE TRIODE 
AMPLIFICATRICE QE TENSION 

A LONGUE DURÉE DE VIE 

VALEURS A NE PAS DÉPASSER 

Triode 

Tension de l'anode........…........ Va max= 

Puissance dissipée sur l'anode...... Pa max = 

Courant cathodique.........….…....... k max= 

Résistance du circuit de grilie....... Rg max = 

Diodes 

Tension de la diode 1°.....1222200, Vd, max — 

Tension de la diode 2#*.......224204 Vd» max = 

Courant de la diode 1........22020044 ldj max = 

Courant de la diode P,......1.4440. ld, max -= 

* Valeur de crète. 

Triode et diodes 

Résistance entre filament et cathode. Rkf max =— 5 

Tension entre filament et cathode ... Vkf max = 

DISPOSITION DES ÉLECTRODES 

ET ENCOMBREMENT 
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DOUBLE DIODE TRIODE R l25 C 
AMPLIFICATRICE DE TENSION 
A LONGUE DURÉE DE VIE 
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R l25 c DOUBLE DIODE TRIODE 
AMPLIFICATRICE DE TENSION 
A LONGUE DURÉE DE VIE 



DOUBLE DIODE TRIODE R I25 c 
AMPLIFICATRICE DE TENSION 
A LONGUE DURÉE DE VIE 
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DOUBLE DIODE TRIODE R l25 c 
AMPLIFICATRICE DE TENSION 
A LONGUE DURÉE DE VIE 

CARACTÉRISTIQUES 

Chauffage 

Indirect (cathode isolée du filament).........…. \ Vi= 18 V 
| IF =04 À 

CONDITIONS NOMINALES D'EMPLOI 

Triode 

Tension de l’anode................. Va = 250V 

Tension de la grille.............. Va = —5,5 V 

Résistance de polarisation........... Rk = 1100 ® 

Courant anodique................. la = 5 mA 

Coefficient d’amplification........... K = 325 

Résistance interne......…....…..…….…..…. - = 13 000 Q 

Pente......1420000 0 es e es se S = 25 mA/V 

Diodes 

Résistance interne de la diode 1 pour 

ldj= 1 VA ... 1.20 es nc n en cec e 2d; = 01 MO 

Résistance interne de la diode 2 pour 

ldo= 1 YVALLLes ccn e e es 2da = 01 MQ 

CAPACITÉS 

À froid 

Capacité d'entrée.......….….….…........ … €Cg = 8 pF 

Capacité de sortie............….…....0.— Ca = 12 pF 

Capacité anode-grille..........0..0.— Cag — 2 pF 

Capacité de la diode 1........242100 Cd; = 4 pF 

Capacité de la diode 2.........1000, Cda = 4 pF 

Capacité diode 1 - diode 2........... Cd:da < 1 pF 

A chaud 

Capacité d’entrée......…...…..….0…..0…0…0000s Cg = 105 pF 

LA RADIOTECHNIQUE 

5066 1-50


